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Learning Knowledge

Doctorate1987 - 1991 Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey
Postgraduate1984 - 1986 Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey
Undergraduate1981 - 1984 Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Foreign LanguagesEnglish, C1 Advanced
DissertationsDoctorate, Solutions of Schrödinger equation for singular (r=o) and other power series potentials, Gazi University, FenBilimleri Enstitüsü, 1991Postgraduate, CO2 Gas Lasers, Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), 1986
Academic Titles / Tasks

Professor2020 - Continues Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik

tel:+90 312 202 8465


Professor2002 - 2020 Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik
Associate Professor1996 - 2002 Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik
Assistant Professor1991 - 1996 Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik
Research Assistant1988 - 1991 Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik
Research Assistant1985 - 1988 Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli)

Supported Projects1. Özçelik S., Technopark, Güneş Hücreleri İçin Tek Kristal Silisyum Külçelerin Büyütülmesi Süreçlerinin Geliştirilmesi,2023 - 20252. Özçelik S., Technopark, Optomekanik Sistem Tasarımı ve Optomekanik Ürünlerin Geliştirilmesi, 2023 - 20253. Akın Sönmez N., Kınacı B., Özçelik S., Project Supported by Other Private Institutions, PV panellerin geri dönüşümekazandırılması amacıyla bileşenlerine (Cam ve Solar hücre) ayrılması - REPAN, 2023 - 20254. Özçelik S., Kınacı B., Akın Sönmez N., Öztürk M., Dönmez Kaya M., Technopark, Hacimli Tek Kristal SilisyumKülçelerin Büyütülmesi Süreçlerinin Geliştirilmesi, 2023 - 20255. Özçelik S., TUBITAK Project, 3D Yüzey Analizi İçin Optik Nano Profilometre Tasarımı ve İmalatı, 2022 - 20256. Akın Sönmez N., Kınacı B., Ataşer T., Özçelik S., TUBITAK Project, Inkjet Baskı Teknigi Ile Üretilen Gümüs NanotelElektrotlar Kullanılarak Esnek Ve Kursunsuz Perovskit Günes Hücrelerinin Gelistirilmesi, 2022 - 20257. Özçelik S., Akın Sönmez N., TUBITAK Project, EMI/RFI Korumalı Safir Optik Pencere Geliştirilmesi ve PrototipÜretimi, 2022 - 20248. Özçelik S., Technopark, Elektrospinleme Cihazı ve Fonksiyonel Nanolif Geliştirilmesi, 2022 - 20249. Özçelik S., Çakmak M., Öztürk M., Kınacı B., Aydın S. Ş., Asar T., Özen Y., Akın Sönmez N., Sağlam S., Tataroğlu A., et al.,CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Development of Photonic Materials and Electro-Optical Devices, 2019 - 202410. Özçelik S., Akın Sönmez N., TUBITAK Project, Uv Işını Yansıtıcılı Fonksiyonel Cam Yüzeyi Geliştirilmesi, 2021 - 202311. Özçelik S., Özen Y., Sayraç M., TUBITAK Project, Yakın Kızıl Ötesi Spektrumu Soğurucu Optik Filtre Geliştirilmesi,2021 - 202312. Özçelik S., Çakmak M., Aydın S. Ş., Akın Sönmez N., Project Supported by Other Private Institutions, Growth od SingleCrystal Sapphire, 2020 - 202313. Özçelik S., Özen Y., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Development of technologyfor growing of single crystals α-KY(WO4)2:Tm+3 for laser devices with passive Q-switching., 2020 - 202314. Özçelik S., Ataşer T., Project Supported by Higher Education Institutions, Development of Nb2O5 Thin Film H2 GasSensor, 2020 - 202215. Özçelik S., Akın Sönmez N., Özen Y., Technopark, Development of sapphire crystal for missile applications, 2018 -202216. Özçelik S., Akın Sönmez N., Özen Y., Technopark, Development of sapphire crystal for missile applications, 2018 -202217. Özçelik S., Çakmak M., Aydın S. Ş., Akın Sönmez N., Asar T., Özen Y., Öztürk M., Sağlam S., CB Strateji ve Bütçe



Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi, 2016 - 202218. Özçelik S., Akın Sönmez N., TUBITAK Project, Improvement of Electro-Optical Properties of Very Thin Silver Filmsfor Functional Surfaces, 2018 - 202119. Özçelik S., Aydın S. Ş., Akın Sönmez N., Asar T., Özen Y., Ataşer T., Project Supported by Other Official Institutions,Development of Space Qualified Solar Cells, 2016 - 202120. Özçelik S., Akçay N., Özen Y., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Investigation ofCu2SnS3 Absorber Films for Development of In2S3 Buffer Layer Thin Film Solar Cells, 2018 - 202021. Özçelik S., Aydın S. Ş., Project Supported by Other Private Institutions, Development and Prototype Production ofGermanium Single Crystal, 2017 - 201922. Özçelik S., Sürücü G., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Investigation ofComposition Effect on Structural Optical and Electrical Properties of Cu2ZnSn SxSe1 x 4 Thin Films forOptoelectronic Devices, 2016 - 201823. Özçelik S., Aydın S. Ş., TUBITAK Project, Development of Electromagnetic Interference Shielding Germanium Optics,2015 - 201824. Aydın S. Ş., Özçelik S., Tataroğlu A., Öztürk M., TUBITAK Project, Epitaxial Growth Mechanisms of Dilute NitrogenStructures and Led Device Fabrication, 2014 - 201825. Özçelik S., Asar T., TUBITAK Project, Development of Ge Substrate and Optical Windows, 2015 - 201726. Özçelik S., Aydın S. Ş., Industrial Thesis Project, Development and Prototype Production of SnO2 Gas Sensor, 2014 -201627. Özçelik S., Aydın S. Ş., Öztürk M., Industrial Thesis Project, ZnO Tabanlı UV Dedektör Geliştirilmesi ve PrototipÜretimi, 2014 - 201628. Özçelik S., Kasap M., Aydın S. Ş., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Growth andCharacterization of Epitaxial Ge GaAs and InGaP for photovoltaic and thermophotovoltaic applications, 2012 -201429. Özçelik S., Çakmak M., Sağlam S., Aydın S. Ş., Özbay A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi,Fotonik Araştırma Merkezi, 2011 - 201430. Özçelik S., Aydın S. Ş., Company, Germanium Single Crystal Development Studies for Infrared Optical Elements,2012 - 201331. Özçelik S., Navruz T. S., TUBITAK Project, III Modeling of V Group Bijoint and Quantum Well Solar Cells, EpitaxialGrowth and Development of Solar Cells, 2010 - 201332. Özçelik S., Mammadov T., Aydın S. Ş., Asar T., Industrial Thesis Project, Acquisition of Production Technology ofTriple Junction Solar Cells and Production of Model Modules, 2010 - 201333. Aydın S. Ş., Özçelik S., Tataroğlu A., Kasap M., TUBITAK Project, GaAsP İki Renkli Işık Yayan Diyot LED YapılarınınBüyütülmesi ve Karakterizasyonları, 2011 - 201234. Aydın S. Ş., Özçelik S., Project Supported by Higher Education Institutions, TiO2 filmlerinin ve Boya Duyarlı GüneşPillerinin Üretimi, 2010 - 201235. Kasap M., Özçelik S., Lişesivdin S. B., Yıldız A., Aydın S. Ş., TÜBİTAK International Bilateral Joint CooperationProgram Project, MOVPE Growth an Characterization of Epitaxial Germanium for Infrared Photovoltaic and SensorApplications, 2010 - 201236. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, GaxIn1-xP/GaAs Kuantum Kuyulu Güneş Pili(QWSC) Üretimi, 2010 - 201237. Özçelik S., NATO Supported Research Project, Dilute Nitrites for Tandem Solar Cells, 2009 - 201138. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Çoklu Kuantum Kuyulu InGaN/GaN LED Üretimi veOptik Özelliklerinin İncelenmesi, 2009 - 201039. Özçelik S., Mammadov T., Kasap M., TUBITAK Project, Epitaxial Production and Characterization of Infrared AlGaAsLaser Diode Materials, 2008 - 201040. Özçelik S., Kasap M., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Studies on Obtaining andCharacterizing Nanostructured TiO2 Thin Films with Applications in Environmental Physics, 2008 - 201041. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Alxga1-Xas-/Gaas (100) Kuantum KuyularınınOptik Özelliklerinin İncelenmesi, 2008 - 200942. ÖZÇELİK S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, İleri Araştırma ve Eğitim Programı, 2001 -



200843. ÖZÇELİK S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, TABAKALI YARI İLETKEN İNCİFİLMLERİN GELİŞ. VE KARAKTİRAZİZASYONU, 2005 - 200744. ÖZÇELİK S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Tabakalı Yarı İletken İnci FilmlerinGeliştirilmesi ve Karakterizasyonu, 2003 - 200545. Özçelik S., Aydın S. Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Cun (n>60 ) Atom TopaklarınınMinimum Enerji Geometrileri ve Faz Geçişlerinin İncelenmesi, 2003 - 200446. Özçelik S., Project Supported by Higher Education Institutions, Yarıiletken Malzeme Araştırma Laboratuarı için AltYapı Projesi, 2003 - 200447. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Cun (n>60) Atom Topraklarının Minimum EnerjiGeometrileri ve Faz Geçişlerinin İncelenmesi, 2003 - 200448. Özçelik S., Aydın S. Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Cu Atom Topraklarının Yapısı ve ErimeDinamiğinin İncelenmesi, 2002 - 200349. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, Pd ve Cu atom topaklarının yapısı ve fazgeçişlerinin inc., 2001 - 200250. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, İki atomlu moleküler ile atom topaklarının(Cluster) etkileşimlerinin incelenmesi, 2000 - 200051. ÖZÇELİK S., Project Supported by Higher Education Institutions, İki atomlu moleküller ile atom topaklarının(cluster) etkileşmelerinin incelenmesi, 1998 - 199852. ÖZÇELİK S., TUBITAK Project, Potansiyel Enerji Fonksiyonları ve Fizikte Kullanım Alanları, 1995 - 1998
Awards1. Özçelik S., Fizik Biliminin Gelişmesine Sağlanan Katkı nedeniyle TÜRK FİZİK DERNEĞİ ONUR ÖDÜLÜ, Türk FizikDerneği, September 2019
Jury MembershipsAppointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, GaziÜniversitesi, October, 2022Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, Appointment to Academic Staff - Associate Professorship, GaziÜniversitesi, June, 2022Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, GaziÜniversitesi, May, 2022Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment to Academic Staff-Professorship, Gazi Üniversitesi,November, 2021Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment Academic Staff, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,October, 2021Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, Ege Üniversitesi, April, 2021Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, İstanbul Üniversitesi, June, 2020Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi,January, 2019Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, Ege Üniversitesi, October, 2018Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, July, 2018Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment Academic Staff, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,April, 2018Appointment to Academic Staff-Professorship, Appointment Academic Staff, Hacettepe Üniversitesi, April, 2018



Designed LessonsÖzçelik S., Kuantum Fotoniği, Doctorate, 2021 - 2022Özçelik S., Fotonik Malzemelerin Büyütme Teknikleri, Postgraduate, 2021 - 2022Özçelik S., Geometrik ve Enstrümantal Optik, Undergraduate, 2020 - 2021Özçelik S., Fotoniğe Giriş, Undergraduate, 2020 - 2021
Research Infrastructure InformationÖzçelik S., FOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, October 2011
Education Infrastructure InformationÖzçelik S., Fotonik Bölümü Fotonik ve Fizik Laboratuvarları, September 2021
Designed ProgramsÖzçelik S., Postgraduate, Fotonik Bilim ve Mühendisliği, 2021 - ContinuesÖzçelik S., Doctorate, Disiplinlerarası Fotonik Bilim ve Mühendisliği Programı, 2021 - ContinuesÖzçelik S., Undergraduate, Fotonik Bölümü, 2020 - Continues
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI1. Performance of machine learning algorithms in spectroscopic ellipsometry data analysis of ZnTiO3 nanocompositeBarkhordari A., Mashayekhi H. R., Amiri P., ÖZÇELİK S., Hanife F., Azizian-Kalandaragh Y.Scientific Reports, vol.14, no.1, 2024 (SCI-Expanded)2. Design and characterization of type-II superlattice-based InAs/AlSb/GaSb detector structure Kızılkaya K., Kemal Öztürk M., Hoştut M., Ergün Y., ÖZÇELİK S.Journal of Crystal Growth, vol.633, 2024 (SCI-Expanded)3. Synthesis, characterization, photocatalytic application of Gd/K co-doped ZnOAydın Ünal F., Ünal M., ATAŞER T., ÖZÇELİK S.International Journal of Applied Ceramic Technology, vol.21, no.1, pp.349-357, 2024 (SCI-Expanded)4. Machine learning approach for predicting electrical features of Schottky structures with graphene  and ZnTiO3 nanostructures doped in PVP interfacial layer Barkhordari A., Mashayekhi H. R., Amiri P., ÖZÇELİK S., ALTINDAL Ş., Azizian-Kalandaragh Y.Scientific Reports, vol.13, no.1, 2023 (SCI-Expanded)5. Comprehensive investigation of sputtering deposition pressure effects on a-InGaZnO Schottky diodesKurtuluş G., ASAR T., ÖZÇELİK S.Physica Scripta, vol.98, no.12, 2023 (SCI-Expanded)6. Performance enhancement of eco-friendly Cs3Sb2I9-based perovskite solar cell employing Nb2O5and CuI as efficient charge transport layers Kherrat F., Dehimi L., Bencherif H., Moon M., Hossain M. K., Akın Sönmez N., Ataşer T., Messai Z., Özçelik S.Micro and Nanostructures, vol.183, 2023 (SCI-Expanded)7. Detailed analysis of the structural, morphological, optical, electrical, and dielectric properties of the  reactively produced WO<sub>3</sub> nanostructureEfkere H. İ., Özçelik S.



JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.34, no.29, 2023 (SCI-Expanded)8. Thickness Effect on Electro-Optical Characteristics of RF Magnetron Sputtered MoS2/p-Siheterojunction Devices Fabricated by Aerosol Jet Printing DÖNMEZ KAYA M., ÖZÇELİK S.Silicon, vol.15, no.13, pp.5513-5523, 2023 (SCI-Expanded)9. Investigation on photovoltaic performance of Cu2SnS3 thin film solar cells fabricated by RF-  sputtered In2S3 buffer layer Akcay N., Gremenok V. F., Ozen Y., Buskis K. P., Zaretskaya E. P., Özçelik S.Journal of Alloys and Compounds, vol.949, 2023 (SCI-Expanded)10. Structural and morphological analysis of rf sputtered nano ZnSe coatings as a function of thickness:  investigation of the effect of metal contact on MIS structure with ZnSe interfacial layer   Balcı E., Kınacı B., Çetinkaya Ç., Çokduygulular E., Ataşer T., Akın Sönmez N., Sağlam S., Özçelik S.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.34, no.16, 2023 (SCI-Expanded)11. Production of hydrogen gas sensors based on sol–gel spin-coated Nb2O5 thin filmsKomurcu H. A., ATAŞER T., AKIN SÖNMEZ N., ASAR T., ÖZÇELİK S.Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.34, no.10, 2023 (SCI-Expanded)12. The temperature-dependent dielectric properties of the Au/ZnO-PVA/n-Si structure AZIZIAN-KALANDARAGH Y., Badali Y., Jamshidi-Ghozlu M., Hanife F., ÖZÇELİK S., ALTINDAL Ş., Pirgholi-Givi G.Physica B: Condensed Matter, vol.650, 2023 (SCI-Expanded)13. The Influence of PVC and (PVC:SnS) Interfacial Polymer Layers on the Electric and DielectricProperties of Au/n-Si StructureBarkhordari A., Altındal Ş., Pirgholi-Givi G., Mashayekhi H., Özçelik S., Azızıan-Kalandaragh Y.SILICON, vol.15, no.2, pp.855-865, 2023 (SCI-Expanded)14. Enhancement of color and photovoltaic performance of semi-transparent organic solar cell via fine- tuned 1D photonic crystalÇetinkaya Ç., Çokduygulular E., Kınacı B., Emik S., Sönmez N., Özçelik S.SCIENTIFIC REPORTS, vol.12, no.1, 2022 (SCI-Expanded)15. Plasma-enhanced atomic layer deposition of amorphous Ga2O3 gate dielectrics Badali Y., Arslan E., Ghobadi T. G. U., ÖZÇELİK S., ÖZBAY E.JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, vol.170, 2022 (SCI-Expanded)16. Temperature dependence of electrical characteristics and interface state densities of Au/n-type Sistructures with SnS doped PVC interfaceKarataş Ş., Altındal Ş., Ulusoy M., Azizian-Kalandaragh Y., Özçelik S.Physica Scripta, vol.97, no.9, 2022 (SCI-Expanded)17. Highly improved light harvesting and photovoltaic performance in CdTe solar cell with functional    designed 1D-photonic crystal via light management engineering Çetinkaya Ç., Çokduygulular E., Kinaci B., Guzelcimen F., Özen Y., Akın Sönmez N., Özçelik S.SCIENTIFIC REPORTS, vol.12, no.1, 2022 (SCI-Expanded)18. Dielectric Properties of PVP: BaTiO3 Interlayer in the Al/PVP: BaTiO3/P-Si Structure Barkhordari A., ÖZÇELİK S., Pirgholi-Givi G., Mashayekhi H. R., ALTINDAL Ş., AZIZIAN-KALANDARAGH Y.SILICON, vol.14, no.10, pp.5437-5443, 2022 (SCI-Expanded)19. Evaluation of dielectric properties of Au/TZO/n-Si structure depending on frequency and voltageKınacı B., Bairam C., Yalcin Y., Cokduygulular E., Çetinkaya Ç., Efkere H. İ., Özçelik S.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.33, no.13, pp.10516-10523, 2022 (SCI-Expanded)20. The electrical characteristic of an MIS structure with biocompatible minerals doped(Brushite+Monetite: PVC) interface layer  Ulusoy M., Altındal Ş., Azizian-Kalandaragh Y., Özçelik S., Mirzaei-Kalar Z.Microelectronic Engineering, vol.258, 2022 (SCI-Expanded)21. The effect of annealing temperature on surface roughness and certain optical characteristics of sol-gel spin-coated Nb2O5 thin films



Ataşer T., Akın Sönmez N., Asar T., Özçelik S.JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, vol.24, pp.151-161, 2022 (SCI-Expanded)22. The effect of annealing temperature on surface roughness and certain optical characteristics of sol-gel spin-coated Nb2O5 thin filmsAtaşer T., Akın Sönmez N., Asar T., Özçelik S.Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol.24, no.3-4, pp.151-161, 2022 (SCI-Expanded)23. Characterization of Cu2ZnSnS4 thin films prepared with and without thin Al2O3 barrier layer  Akcay N., Gremenok V., Ivanov V. A., Zaretskaya E., Ozcelik S.SOLAR ENERGY, vol.234, pp.137-151, 2022 (SCI-Expanded)24. Comparison of the electrical and impedance properties of Au/(ZnOMn:PVP)/n-Si (MPS) type  Schottky-diodes (SDs) before and after gamma-irradiationALTINDAL Ş., Barkhordari A., Pirgholi-Givi G., ULUSOY M., Mashayekhi H., ÖZÇELİK S., AZIZIAN-KALANDARAGH Y.PHYSICA SCRIPTA, vol.96, no.12, 2021 (SCI-Expanded)25. A comparison of electrical characteristics of Au/n-Si (MS) structures with PVC and (PVC: Sm2O3)polymer interlayer ALTINDAL Ş., Barkhordari A., ÖZÇELİK S., Pirgholi-Givi G., Mashayekhi H. R., AZIZIAN-KALANDARAGH Y.PHYSICA SCRIPTA, vol.96, no.12, 2021 (SCI-Expanded)26. Investigation of the effect of annealing on the structural, morphological and optical properties of RF sputtered WO3 nanostructureEfkere H. İ., Gumrukcu A. E., Özen Y., Kinaci B., Aydın S. Ş., Ates H., Özçelik S.PHYSICA B-CONDENSED MATTER, vol.622, 2021 (SCI-Expanded)27. Design and fabrication of a semi-transparent solar cell considering the effect of the layer thickness  of MoO3/Ag/MoO3 transparent top contact on optical and electrical propertiesÇetinkaya Ç., Çokduygulular E., Kınacı B., Güzelçimen F., Özen Y., Efkere H. İ., Candan İ., Emik S., Özçelik S.Scientific Reports, vol.11, no.1, 2021 (SCI-Expanded)28. Tm3+:KY(WO4)2 single crystals: Controlled growth and spectroscopic assessmentGuretskii S. A., Trukhanova E. L., Kravtsov A. V., Gusakova N. V., Gorbachenya K. N., Kisel E., Yasukevich A. S., LisieckiR., Lukowiak A., Karpinsky D. V., et al.Optical Materials, vol.120, 2021 (SCI-Expanded)29. Evaluation on output parameters of the inverted organic solar cells depending on transition-metal-  oxide based hole-transporting materialsÇetinkaya Ç., Çokduygulular E., Kınacı B., Güzelçimen F., Candan İ., Efkere H. İ., Özen Y., Özçelik S.Optical Materials, vol.120, 2021 (SCI-Expanded)30. Structural, morphological, optical and electrical properties of the Ti doped-ZnO (TZO) thin film  prepared by RF sputter techniqueBairam C., Yalçın Y., EFKERE H. İ., ÇOKDUYGULULAR E., ÇETİNKAYA Ç., Kınacı B., ÖZÇELİK S.PHYSICA B-CONDENSED MATTER, vol.616, 2021 (SCI-Expanded)31. The effect of PVP: BaTiO3 interlayer on the conduction mechanism and electrical properties at MPSstructuresBarkhordari A., ÖZÇELİK S., Altmdal S., Pirgholi-Givi G., Mashayekhi H., AZIZIAN-KALANDARAGH Y.PHYSICA SCRIPTA, vol.96, no.8, 2021 (SCI-Expanded)32. On the frequency-dependent complex-dielectric, complex-electric modulus and conductivity in Au/(NiS:PVP)/n-Si structuresALTINDAL Ş., ULUSOY M., ÖZÇELİK S., AZIZIAN-KALANDARAGH Y.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.32, no.15, pp.20071-20081, 2021 (SCI-Expanded)33. The current–voltage characteristics of V2O5/n-Si Schottky diodes formed with different metalsKaya M., Sertel B. C., AKIN SÖNMEZ N., ÇAKMAK M., ÖZÇELİK S.Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.32, no.15, pp.20284-20294, 2021 (SCI-Expanded)34. TiO2 Interface Instead of SiO2 in Terms of Dielectric CoefficientBilgili A. K., Öztürk M., Özçelik S., Özer M.
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Int. Symp. On Math. And Comp. Applications, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 September 1999372. Melting and Isomeric Phase Changes of Pd7 ClustersKARABACAK M., BÖYÜKATA M., ÖZÇELİK S., GÜVENÇ Z.Trakya Workshop on Liquid State Physics, Turkey, 31 August - 04 September 1999373. Atom Topağı-Molekül Etkileşmeleri: D2  Ni14 çarpışma sisteminde ayrışarak Yüzeye TutunmaDURMUŞ P., ÖZÇELİK S., GÜVENÇ Z.TFD 17.Ulusal Fizik Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 1998374. Moleküler Dinamik Metodu kullanarak Topak ve Iki atomlu Molekül Etkileşmesi: D2  Ni19DURMUŞ P., ÖZÇELİK S., GÜVENÇ Z.II Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 September 1998375. Bilgisayar Simulasyonu ile Ni7 Topaklarının D2 Molekülü ile etkileşmelerinin İncelenmesi ÖZÇELİK S., GÜRSES N., GÜVENÇ Z.II Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 September 1998376. Ni14 Topağı ile D2 Molekülünün Etkileşmesi: Reaktif Kanal DURMUŞ P., ÖZÇELİK S., GÜVENÇ Z.II Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 September 1998377. Dissociative Chemisorption of D2 on a Ni14 clusters: A quasiclassical molecular Dynamics StudyÖZÇELİK S., DURMUŞ P., GÜVENÇ Z.Int. Symposıum on Lasers, Atomic and Molecular Physics, İstanbul, Turkey, 16 - 20 September 1997378. D2 + Ni14 ÇarpismasiÖzçelik S.Yoğun Madde Fiziği Ankara Seminerleri V, Ankara, Turkey, 07 March 1997379. Infrared and Raman Spectroscopic study of Hofmann-type Clatharetes: M(1,7-Diaminoheptane)Ni(CN)4. G (M=Ni or Co G=Chlorobenzene, m-xylene and Napthalene)KASAP E., ÖZÇELİK S., ÖZBAY A.XXIII European congress on Molecular Spectroscopy, 25 - 30 August 1996380. Infrared and Raman Spectroscopic Studies on the Hofmann-type Benzene Clathrates: M(1,7-diaminoheptane) Ni(CN)4. G.(M= Ni or Co G=Chlorobenzene, m-Xylene or Naphtalene)KASAP E., ÖZBAY A., ÖZÇELİK S.XXIII Europen Congress on Molecular Spectroscopy, Hungary, 25 - 30 August 1996381. Hofmann-tipi Konak-Konuk Bileşiklerinin İnfrared ve Raman Spektroskopi Çalışması: M(1,5-Diaminopentan)Ni(CN)4. Benzen (M=Cd, Ni veya Co)KASAP E., ÖZBAY A., ÖZÇELİK S.1. Ulusal Atom ve Molekül Fiizği Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 June 1996382. Hofmann-tipi Konak-Konuk Bileşiklerinin Infrared ve Raman Spektroskopisi Çalışması: M(1,7-diaminoheptane) Ni(CN)4. G.(M= Cd, Ni or Co)KASAP E., ÖZBAY A., ÖZÇELİK S.I. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 June 1996383. A Study on The Kratzer PotentialŞİMŞEK M., ÖZÇELİK S., KASAP E.Gen. Balkan Phys. Union, İzmir, Turkey, 12 - 14 September 1994
Academic and Administrative Experience

2020 - Continues Head of Department Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik
2011 - Continues Manager of Researchand Application Center Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik
2005 - 2008 Head of Department Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
2000 - 2005 Vice Dean Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü



2000 - 2005 Vice Dean Gazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
CoursesQUANTUM PHONICS I, Postgraduate, 2021 - 2022GEOMETRIC AND INSTRUMENTAL OPTICS, Undergraduate, 2021 - 2022PHOTOVOLTAIC DEVICES, Doctorate, 2021 - 2022INTRODUCTION OF PHOTONICS, Undergraduate, 2021 - 2022GROWTH TECHNIQUES OF PHOTONIC MATERIALS, Postgraduate, 2021 - 2022KRİSTAL BÜYÜTME TEKNİKLERİ I, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS I, Doctorate, 2017 - 2018, 2016 - 2017MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS I, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017GENEL FİZİK LABORATUVARI, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017Physics Laboratory II (Electrics), Undergraduate, 2017 - 2018KRİSTAL BÜYÜTME TEKNİKLERİ II, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017CRYSTAL GROWTH TECHNIQUES I, Doctorate, 2017 - 2018, 2016 - 2017CRYSTAL GROWTH TECHNIQUES II, Doctorate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Advising ThesesÖzçelik S., Çalışma Basıncının Amorf InGaZnO İnce Filmler Ve Schottky Diyotlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi,Doctorate, G.KURTULUŞ(Student), 2023Özçelik S., Development of infrared light chopper, Postgraduate, Y.Mert(Student), 2023Özçelik S., UV ışını yansıtıcı fonksiyonel yüzey geliştirilmesi, Postgraduate, G.GÖZLEKÇİ(Student), 2022Özçelik S., DEVELOPMENT OF ENERGY EFFICIENT SURFACES, Doctorate, A.Emre(Student), 2021Özçelik S., Cu2SnS3 ince film güneş hücrelerinin geliştirilmesi, Postgraduate, B.ERENLER(Student), 2021Akkuş B., Özçelik S., Fotonik kristal içeren yarı geçirgen organik güneş hücrelerinin tasarımı ve üretimi, Doctorate,Ç.ÇETİNKAYA(Student), 2021ÖZÇELİK S., Development Of Silver Thin Films With Nanoink Printing Technique, Postgraduate, A.DENİZ(Student), 2020ÖZÇELİK S., Development Of Metal Doped Tio2 Thın Fılms And Sensor Applıcatıons, Doctorate, B.CÖMERT(Student),2020ÖZÇELİK S., Development Of Semıconductor Humıdıty Sensors, Postgraduate, K.CANSU(Student), 2020Özçelik S., III-V grubu uzay kalifiye güneş hücrelerinin geliştirilmesi, Doctorate, T.SERTEL(Student), 2020ÖZÇELİK S., Growth Of Pt Doped Sno2 Nanostructures And Development Of Gas Sensor, Postgraduate,B.KORKMAZ(Student), 2019ÖZÇELİK S., Productıon Of V2o5 Thın Fılms On Sı Substrate And Investıgatıon Of The Effect Of Temperature On FılmCharacterıstıcs, Postgraduate, O.ÖZBAL(Student), 2018ÖZÇELİK S., The Development Of Electromagnetıc Interference Propertıes Of Sb Doped Ge Crystals, Doctorate,Y.Çat(Student), 2018ÖZÇELİK S., Galyum arsenik tabanlı fotoiletken terahertz anten üretim ve iyileştirme çalışmaları, Postgraduate,H.MERT(Student), 2017Özçelik S., Design, epitaxial growth and cell fabrication of bi-junction GaxIn1-xP/GaAs solar cells, Doctorate,T.ATAŞER(Student), 2017ÖZÇELİK S., Development Of Cu2znsns4 Thın Fılm Solar Cells, Doctorate, N.AKÇAY(Student), 2017ÖZÇELİK S., Dılute Nıtrıde P-N Junctıons Grown By Mbe Technıque And Theır Characterızatıons, Postgraduate,T.Sertel(Student), 2016ÖZÇELİK S., Development and ınvestıgatıon of zinc and sımılar dopants Dıffusıon to ııı-v semıconductors, Postgraduate,D.Yılmaz(Student), 2016ÖZÇELİK S., Development Of Iıı-V Group Solar Cells And Productıon Of Concentrators Photovoltaıc Modules Ptototype,Doctorate, Y.ÖZEN(Student), 2015



ÖZÇELİK S., The fabrication and characterization of InGaAs infrared photodetector, Doctorate, T.Asar(Student), 2014ÖZÇELİK S., Epitaxial growth and characterization of GaAsP/GaP on Si, Postgraduate, E.PİŞKİN(Student), 2014ÖZÇELİK S., Growth and investigation of bio-sensor properties of Al:ZnO thin films, Doctorate, İ.KARS(Student), 2013ÖZÇELİK S., Undoped and doped (Sb) ge single crystal growth, investigation of structural and optical properties,Postgraduate, Y.ÇAT(Student), 2013ÖZÇELİK S., InGaAs/GaAs süperörgü yapılarının moleküler demet epitaksi (MBE) tekniğiyle büyütülmesi vekarakterizasyonu, Postgraduate, H.İBRAHİM(Student), 2013ÖZÇELİK S., Epitaxial growth and characterization of III-V group solar cell structures, Doctorate, B.KINACI(Student),2013ÖZÇELİK S., The fabrıcatıon and characterızatıon of InGaAs/InP AND InGaAs/GaAs quantum well solar cells,Postgraduate, K.KIZILKAYA(Student), 2012ÖZÇELİK S., GaN temelli yüksek elektron mobiliteli transistör (HEMT) tasarımı, fabrikasyonu ve karakterizasyonu,Doctorate, Ö.KELEKÇİ(Student), 2011ÖZÇELİK S., THE INVESTIGATION OF OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES of GaAsP/GaAs and InGaN/GaN p-nJUNCTION STRUCTURES, Doctorate, S.Şebnem(Student), 2010ÖZÇELİK S., DÜŞÜK SICAKLIKTA GaAs YAPISININ MBE İLE BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU, Postgraduate,Ş.ŞEN(Student), 2010ÖZÇELİK S., Au/p-GaAs1-xPx/n-GaAs yapılı P-N eklem diyotun tavlanma sıcaklıklarına göre elektriksel karakterizasyonu,Postgraduate, T.MUTLU(Student), 2010ÖZÇELİK S., Yarıiletken ince filmlerin X-ışını kırınımı ile kusur analizi, Doctorate, B.SARIKAVAK(Student), 2010ÖZÇELİK S., THE FABRICATION OF GaInP and InGaAs QUANTUM WELL SOLAR CELLS (QWSC), Postgraduate,T.ASAR(Student), 2009ÖZÇELİK S., MBE GROWTH AND DETERMINATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF AlxGa1-xAs/GaAs QUANTUM WELLPHOTODETECTOR STRUCTURES, Doctorate, H.ALTUNTAS(Student), 2009ÖZÇELİK S., InGaAsP/InP çoklu kuantum kuyulu çatı dalga kılavuzlu lazer diyotların fabrikasyonu ve lazer diyotparametre analizi, Doctorate, A.BENGİ(Student), 2009ÖZÇELİK S., INVESTIGATION OF ELECTRICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF Si DELTA-DOPED GaAs GROWN BYMBE, Postgraduate, G.CANKUŞ(Student), 2007ÖZÇELİK S., Al0,43Ga0,57N süperörgülerinin yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate,H.TECİMER(Student), 2007ÖZÇELİK S., OPTICAL AND STRUCTURAL ANALYSIS OF AlxGa1-xAs AND InxGa1-xN LAYERED SEMICONDUCTORSTRUCTURES, Doctorate, S.KORCAK(Student), 2007ÖZÇELİK S., Aşırı-soğuk gazda atomik(Rb+Rb, K+K, Rb+K) saçılma, Doctorate, M.KEMAL(Student), 2007ÖZÇELİK S., INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND OPTIC PROPERTIES OF Al0,2Ga0,8As/GaAs MULTI QUANTUM WELL,Postgraduate, İ.KARS(Student), 2007ÖZÇELİK S., Atom metal yüzey etkileşmesi, Doctorate, C.DOĞAN(Student), 2006ÖZÇELİK S., AI 0.2 Ga 0.8 As/GaAs (100) nanoyapısının büyütülmesi ve I-V özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate,H.GÜMÜŞ(Student), 2005ÖZÇELİK S., Moleküler demet epitaksi tekniğiyle üretilen Al0.6Ga0.4As/GaAs tekli kuantum kuyulu yapının optiksel veyapısal özellikleri, Postgraduate, V.ÇELİK(Student), 2005ÖZÇELİK S., InxGa1-xAs(GaAs (x=0,15) süperörgüsünün MBE ile büyütülmesi ve elektriksel-yapısal özelliklerininbelirlenmesi, Postgraduate, B.SARIKAVAK(Student), 2005ÖZÇELİK S., Pb1-xSnxTe/BaF2 yarıiletkenin elektriksel özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate, A.İHSAN(Student), 2005ÖZÇELİK S., Hidrojen ve döteryum molekülleri ile Cu n atom topaklarının çarpışmasının incelenmesi, Doctorate,N.ELZEİN(Student), 2004ÖZÇELİK S., Cu n(n=30-71) atom topaklarının geometrik yapılarının ve erime dinamiğinin incelenmesi, Postgraduate,S.ŞEBNEM(Student), 2003ÖZÇELİK S., Heisenberg metodu ile Schrödinger denkleminin çözümleri, Postgraduate, M.CANDARLI(Student), 2002ÖZÇELİK S., Pdn atom topaklarının geometrik yapılarının ve erime dinamiğinin incelenmesi, Doctorate,M.KARABACAK(Student), 2001ÖZÇELİK S., Düşük enerjilerde elastik atom-atom saçılmaların yarıklasik incelenmesi, Postgraduate, M.KEMAL(Student),



2001ÖZÇELİK S., Döteryum molekülü ile Nin atom topaklarının çarpışmasının incelenmesi, Doctorate, P.DURMUŞ(Student),2000ÖZÇELİK S., Bazı Hofmann-diaminohexan tipi konak-konuk bileşiklerinin infrared spektroskopisi ile incelenmesi,Postgraduate, H.SEZGİN(Student), 2000ÖZÇELİK S., Döteryum molekülü ile Ni7 atom topağının etkileşmelerinin incelenmesi, Postgraduate, N.GÜRSES(Student),2000ÖZÇELİK S., Atom fiziğinde saçılma mesafelerinin analitik hesaplanması, Postgraduate, A.AYDEMİR(Student), 1998ÖZÇELİK S., X-ışınlarının radyolojide kullanımı ve organ doz hesabı, Postgraduate, H.DOĞAN(Student), 1997ÖZÇELİK S., Pertürbe edilmiş merdiven operatör metodu ile öz değer denklemlerinin çözümü, Postgraduate,S.ALPTEKİN(Student), 1997ÖZÇELİK S., İki atomlu moleküllerin merkezkaç etkili dönme-titreşim enerjileri, Postgraduate, S.AYDOĞAN(Student), 1996ÖZÇELİK S., Bazı anharmonik ve singüler (r=o) potansiyeller için schrödinger denkleminin çözüm metodları,Postgraduate, Ş.UĞUR(Student), 1994
PatentÖzçelik S., Akın Sönmez N., KUŞ DOSTU BİR CAM, Patent, CHAPTER E Constructed Constructions (Construction), TheInvention Recourse Number: 2023/011123 , Standard Registration, 2023Özçelik S., Matrix LED Street Lighting Fixture, Patent, CHAPTER F Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weaponry;Destroyed Materials, The Invention Registration Number: TR 2014 10005B , Standard Registration, 2019
Activities in Scientific JournalsGazi University Journal of Science, Editor, 2010 - Continues
Memberships / Tasks in Scientific OrganizationsTürk Fizik Derneği, Member, 2000 - Continues, Turkey
Scientific RefereeingTUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Gazi University, Turkey,November 2023TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Gazi University, Turkey,November 2023TUBITAK Project, 1501 - Industry R & D Projects Support Program, Gazi University, Turkey, August 2023TUBITAK Project, 1501 - Industry R & D Projects Support Program, Gazi University, Turkey, August 2023TUBITAK Project, 1005 - National New Ideas and Products Research Support Program, Gazi University, Turkey, April2023TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Gazi University, Turkey, February2023TUBITAK Project, 1512 - Progressive Support Program for Entrepreneurship, Gazi University, Turkey, January 2023INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal, April 2022JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Journal, March 2022JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Journal, January 2022JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Journal, November 2021JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Journal, November 2021



INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal, October 2021JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, SCI Journal, September 2021INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal, August 2021INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal, January 2020TUBITAK Project, 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerineKatılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı , Middle East Technical University, Turkey, October 2019
Scientific ConsultationsTÜBİTAK, Project Consultancy, Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik, Turkey, 2022 - ContinuesTÜBİTAK, Project Consultancy, Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik, Turkey, 2023 - 2023Tübitak, Project Consultancy, Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik, Turkey, 2022 - 2023TÜBİTAK, Project Consultancy, Gazi University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fotonik, Turkey, 2021 - 2022
Tasks In Event OrganizationsÖzçelik S., Azızıan-Kalandaragh Y., Akın Sönmez N., Cömert Sertel B., Gözlekçi G., Ataşer T., Dönmez Kaya M., 3rdInternational Conference on Light and Light Based Technologies, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Mayıs 2022Özçelik S., Azızıan-Kalandaragh Y., Akın Sönmez N., Cömert Sertel B., Dönmez Kaya M., 2rd International Conference onLight and Light Based Technologies, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Mayıs 2021
MetricsPublication: 715 Citation (WoS): 3550 Citation (Scopus): 3562 H-Index (WoS): 31 H-Index (Scopus): 31
Congress and Symposium Activities2nd International Conference on Light and Light-based Technologies (ICLLT-2021), Working Group, Ankara, Turkey,2021The 35th Şişecam Glass Symposium, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 202035. Uluslararası Fizik Konferansı, Invited Speaker, Muğla, Turkey, 2020NANOMEETING-2019, Invited Speaker, Minsk, Belarus, 2019IV. Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Konferansı (UGHEK'2014, Invited Speaker, Eskişehir, Turkey, 20149. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Invited Speaker, Ankara, Turkey, 2002
Invited Talks21. Yüzyılın Öncü Teknolojisi: Fotonik, Workshop, Fizik Mühendisleri Odası, Turkey, November 2023Production of Single Crystal Germanium and Sapphire, Conference, The 35th Şişecam Glass Symposium, Turkey, October2020Transition metal dichalcogenides for electro-optical applications, Conference, NANO MEATING-2019, Belarus, May 2019



Research AreasNanotechnology, Optics and Photonics, Photonic Band Spacing Structures, Lighting Technology, Renewable energy,MEMS, Lasers and Masers, Optical Materials and Devices, Optoelectronic Materials and Devices, SemiconductingMaterials and Devices, Material, Fourier Analysis, Partial Differential Equations, Special Functions, Numerical Analysis,Interdisciplinary Physics and Related Science and Technology Areas, Mathematical Methods in Physics, CondensedMatter 1: Structural, Mechanical and Thermal Properties, Thermal Properties of Condensed Matter, Surfaces, Interfaces,Thin Films and Nanosystems, Electronic structure of bulk material, Electrical properties of electronic structures,interfaces, thin films and low-dimensional structures, Optical Properties, Spectroscopy of Matter, Electronic transport incondensed matter, Material science, Electro-optical technologies, Electrical power supply, EMC / EMI
Representation and Promotion ActivitiesInstitutional Promotion, Tercih Fuarcılık, Turkey, Ankara, 2023 - 2023Institutional Promotion, Fizik Mühendisleri Odası, Turkey, Ankara, 2023 - 2023
Non Academic ExperienceGazi Üniversitesi
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